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1. Wstep. Zasada technologii DEM
Dzielnik napiecia rezystancyjny
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2. Dzielnik napiecia rezystancyjny
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2. Dzielnik napiecia rezystancyjny
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2. Dzielnik napiecia rezystancyjny

Cykliczne przetaczenie rezystorow
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m — liczba rezystoréw w gornej gatezi

k — sumaryczna liczba rezystoréw
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3. Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego. Wzmacniacz
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Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego. Wzmacniacz
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3. Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego. Wzmacniacz
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3. Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego. Wzmacniacz
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Rezystory jednoprocentowe, a wspotczynnik wzmocnienia ma 0,01%!!
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3. Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego. Wzmacniacz
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3. Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego, wzmachiacz
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3. Zasada rezystancyjnego dynamicznego
sprzezenia zwrotnego, wzmachniacz
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3.1. WZMACNIACZ NIEODWRACAJACY
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3.1. WZMACNIACZ NIEODWRACAJACY
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3.1. WZMACNIACZ NIEODWRACAJACY
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3.2. WZMACNIACZ ODWRACAJACY
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3.2. WZMACNIACZ ODWRACAJACY

Cykliczne
przeltaczenie
rezystorow

3.3. WZMACNIACZ ROZNICOWY
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4. Charakterystyki btedéw

Zaleznosci wartosci oczekiwanych i standardowych odchylen
wzglednego bledu wartosci sSredniej wspétczynnika wzmocnienia
wzmacnhiacza:
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4. Skutecznos¢ korekcji

Zaleznosci wartosci oczekiwanych i standardowych odchylen
wzglednego btedu wartosci sredniej wspoétczynnika wzmocnienia
wzmachniacza:
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4. Skutecznos¢ korekcji

Zaleznosci wartosci oczekiwanych i standardowych odchylen
wzglednego btedu wartosci sredniej wspétczynnika wzmocnienia
wzmacniacza:
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4. Skutecznos¢ korekcji

Histogramy wzglednego bledu wartosci sredniej wspétczynnika
wzmocnienia

k=10, m=2 k=10, m=4
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4. Skutecznos¢ korekcji

Histogram wzglednego btedu wartosci sredniej wspétczynnika
wzmochienia: k=10, m=1

Teoretyczny: >

Metoda MC
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PODSUMOWANIE

» 1) Wartosci oczekiwane i standardowe odchylenia wzglednego
btedu wspoétczynnika wzmocnienia sg proporcjonalne do kwadratu
wzglednego standardowego odchylenia rezystancji rezystoréow
sprezenia zwrotnego, to jest sg drugiego rzedu matosci.

* 2) Wartosci oczekiwane wzglednego btedu wartosci sredniej
wspotczynnika wzmocnienia zawsze sg dodatnie.

+ Blad ten charakteryzuje sie obciazeniem i nawet przy
nieograniczonym wzroscie ogoélnej liczby rezystoréw (k) nie dazy do
zera.

+ 3) Rozktad prawdopodobienstwa wzglednego bledu wartosci
sredniej wspoétczynnika wzmocnienia nie jest symetryczny i w
pierwszym przyblizeniu ma ksztatt rozktadu X2.
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PODSUMOWANIE

+ 4) Standardowe odchylenia wzglednego btedu wspétczynnika
wzmocnienia wszystkich wzmacniaczy zmniejszaja sie
proporcjonalnie do pierwiastka z liczby rezystoréw k, dlatego
zmniejszajg sie ze wzrostem wspoétczynnika wzmocnienia.

+ 5) Jesli w sprzezeniu zwrotnym wykorzystano rezystory o
standardowym odchyleniu 0,1%, to teoretyczna wartos¢
niepewnosci wartosci sredniej wspoétczynnikow wzmocnienia nie
przekroczy rzedu 2 + 3 ppm przy stosunkowo matych wartosciach
wspoétczynnika wzmocnienia i rzedu 1,2 ppm przy duzych
wartosciach wspétczynnika wzmocnienia.
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